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調査研究の実施項目
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米国のＲ＆Ｄプロジェクト動向（１）

■ ��������
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米国のＲ＆Ｄプロジェクト動向（２）
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米国のＲ＆Ｄプロジェクト動向（３）

■ ��	
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米国のＲ＆Ｄプロジェクト動向（４）

■ ����

１１１１．．．．ナナナナノノノノチチチチュュュューーーーブブブブ
- Contro lled,  patter ned  growth of CNT

- La rge scale prod uction of CNT

- CNT-based  biose nsor  for  cancer

diagn ost ics

- Fictionali zat ion of nan otubes

- AFM  study of Ma rs dust

- AFM  study of Ma rs meteor ite

- CNT-based  sensors  for astro biology

- Hydro gen stor age in nan otubes

- Prote in nan otubes:  growth and

app lications

- Reactor/ Process  Mode ling  of CNT growth

- Computational invest iga tion of electro nic,

mechani cal and other  propert ies  of CNT

- Transport  in CNT, Nanoe lectron ics

- BN nan otubes,  structure and propert ies

- Design  of CNT-based  mechani cal

com ponents

-　  Chemi cal Storage of Da ta

-   Atomi c Chain  Electro nics

-   Ba cter irhodaps in based  holographic data    

    strage

２２２２．．．．ココココンンンンピピピピュュュューーーータタタターーーーエエエエレレレレククククトトトトロロロロニニニニククククスススス
　　　　　　　　ココココンンンンピピピピュュュューーーータタタターーーーオオオオププププトトトトエエエエレレレレククククトトトトロロロロ 　　　　
　　　　　　　　ニニニニククククスススス
- Development of mul tidimensional

quan tum  simula tors  to  des ign  ultrasmall

semi conductor devices

- Development of semi classica l methods

with quan tum  correct ion terms

- Invest igation of device  tec hnologies

suitable for pet aflop  computers

- Mode ling  of optoe lectron ics devices,

VCSEL , TH z modula tion

- Optical interco nnect mode ling
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米国のＲ＆Ｄプロジェクト動向（５）
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米国のＲ＆Ｄプロジェクト動向（６）
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（注）●：所管研究機関にて実施、○：研究資金の提供

分分分分 　　　　 野野野野 ナナナナ ノノノノ テテテテ クククク ノノノノ ロロロロ ジジジジ ーーーー DDDD OOOO CCCC DDDD OOOO DDDD DDDD OEOEOEOE NANANANA SSSS AAAA NIHNIHNIHNIH NNNN SFSFSFSF

CNCNCNCN TTTT ○○○○ ●●●● ○

フフフフ ララララ ーーーー レレレレ ンンンン ○

フフフフ ォォォォ トトトト ニニニニ ッッッッ クククク 材材材材 料料料料 ○○○○ ○

ババババ イイイイ オオオオ 材材材材 料料料料 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○

ナナナナ ノノノノ ワワワワ イイイイ ヤヤヤヤ ○

ナナナナ ノノノノ クククク ララララ スススス タタタタ ーーーー ○○○○ ○○○○ ○

ホホホホ スススス トトトト ---- ゲゲゲゲ スススス トトトト 材材材材 料料料料 ○

ププププ ロロロロ トトトト ンンンン 材材材材 料料料料 ○

ナナナナ ノノノノ エエエエ ママママ ルルルル ジジジジ ョョョョ ンンンン ○○○○ ○

材材材材 料料料料 ・・・・ 素素素素 材材材材

ナナナナ ノノノノ スススス フフフフ ェェェェ アアアア ○○○○ ○

テテテテ ーーーー ララララ ーーーー メメメメ イイイイ ドドドド 化化化化 学学学学 ○○○○ ○

環環環環 境境境境 触触触触 媒媒媒媒 ○○○○ ○

化化化化 　　　　 学学学学

光光光光 触触触触 媒媒媒媒 ○○○○ ○

量量量量 子子子子 ドドドド ッッッッ トトトト ○○○○ ○○○○ ○

量量量量 子子子子 細細細細 線線線線 ○○○○ ○

量量量量 子子子子 デデデデ ババババ イイイイ スススス ○○○○ ○○○○ ○○○○

量量量量 子子子子 ココココ ンンンン ピピピピ ュュュュ ーーーー タタタタ ○○○○ ●●●● ○○○○

超超超超 微微微微 細細細細 加加加加 工工工工 技技技技 術術術術 ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○

分分分分 子子子子 デデデデ ババババ イイイイ スススス ○○○○ ○○○○

ババババ イイイイ オオオオ ココココ ンンンン ピピピピ ュュュュ ーーーー タタタタ ○○○○ ○○○○

光光光光 デデデデ ババババ イイイイ スススス ○○○○ ●●●● ○○○○

エエエエ レレレレ クククク トトトト ロロロロ ニニニニ クククク スススス

ナナナナ ノノノノ 磁磁磁磁 性性性性 材材材材 料料料料 ○○○○ ○

ママママ イイイイ クククク ロロロロ ママママ シシシシ ンンンン ○○○○ ○○○○ ○ロロロロ ボボボボ ッッッッ トトトト

MMMM EEEE MMMM SSSS ○○○○ ○

水水水水 素素素素 吸吸吸吸 蔵蔵蔵蔵 タタタタ ンンンン クククク ○自自自自 動動動動 車車車車

排排排排 ガガガガ スススス 触触触触 媒媒媒媒 ○○○○ ○

ドドドド ララララ ッッッッ ググググ デデデデ ザザザザ イイイイ ンンンン ○○○○

ババババ イイイイ オオオオ チチチチ ッッッッ ププププ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○

医医医医 療療療療 ・・・・ 製製製製 薬薬薬薬

タタタタ ンンンン パパパパ クククク 質質質質 工工工工 学学学学 ○○○○

自自自自 己己己己 組組組組 織織織織 化化化化 ○○○○ ○○○○ ○

単単単単 原原原原 子子子子 ・・・・ 単単単単 分分分分 子子子子 操操操操 作作作作 ●●●● ○○○○ ○

走走走走 査査査査 ププププ ロロロロ ーーーー ブブブブ 顕顕顕顕 微微微微 鏡鏡鏡鏡 ●●●● ○

基基基基 盤盤盤盤 技技技技 術術術術

超超超超 微微微微 細細細細 加加加加 工工工工 技技技技 術術術術 ●●●● ○

((((備備備備 考考考考 ）））） 予予予予 算算算算 ：：：： MMMM $$$$ //// 200200200200 1111 年年年年 　　　　 　　　　 18181818 　　　　 　　　　 4444 　　　　 　　　　 18181818 　　　　 　　　　 20202020 0000 ....4444 ....1111 ....2222 //// 件件件件     　　　　 　　　　 74747474
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調査研究の実施項目
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■ 評価指標として「学術論文数」を採用
■ データベース：Current Contents　[各ナノテクノロジー]×[著者所属機関国名]×[発行年]

■ 著者キーワードとidentifierによる検索
■ 論文誌の特定は行っていない。
■ 調査期間：1991年～2000年の10年間

ISI社の学術論文データ－ベース。網羅する分野は「臨床医学」、「生命科学」、「工学、科学技術、および応用科学」「農業、
生物学、および環境科学」、「自然科学、化学、および地球科学」、「社会科学および行動科学」そして「芸術および人文科学」

Current Contents：
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■ 評価指標として「特許登録数」および「特許出願数」を採用
■ データベース：JAPIO（日本国特許）　[各ナノテクノロジー]×[国名]×[発行年 or 出願年]

■ 言語の違いおよび論文検索との統一性を保つためにキーワードは英語を用いた
■ 特許国に関する情報がデータベースにないため、優先出願国を用いて日米を抽出した。
■ 調査期間：1991年～2000年の10年間、ただし出願情報は、公開されるのが出願後１年半のため、
　　得られる情報は1991年～1998年に出願されたもの

■ 評価指標として「特許登録数」および「特許出願数」を採用
■ データベース：CLAIM(米国特許)　[各ナノテクノロジー]×[国名]×[発行年 or 出願年]

■ 出願に関する情報は、登録された特許のみから得られ、定量的な出願情報は得られない
■ 米国特許では、特許権者が米国籍の場合、国籍情報がデータベースに登録されない。
　　そのため、米国特許の抽出には発明者国籍を採用
■ 調査期間：1991年～2000年の10年間、ただし出願情報は1991年～1998年まで。
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調査研究の実施項目

� ��������	
��
�������
�

� ��������	
��
������

� ������������� !"�#$%&'��()* 

��

� �������	
��
	���


�������������

�#$%�+,�-.�/0,
1��

��������
��������� ��

�!"#$"
%&�'()����*+��
�

,　　　　　　　　



�����

����

�����

����

�����

���

��	


�����

��
��������

������

���������

�������������

������

�� !���DNA!��

"�#$%&'

MEMS

()*+�

�,*)*-��.'�

���/�0� ��12��

��3�45*"

��6789:�

�� ��

�)�;�<��

7�$�7=�

���(>?

��$)�"*

@ABC.

DE��

(F�G�$��

�����

H*I���!5*J

SPM,STM,AFM

KL���

MN	O&PQ

ナノテクノロジーに関する日米の科学・技術競争力マップ
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光触媒における科学・技術競争力の日米比較
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量子デバイスにおける科学・技術競争力の日米比較
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バイオ材料における科学・技術競争力の日米比較
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ナノテクノロジーに関する日米の科学・技術競争力マップ
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ナノテクノロジーに関する日米の特許攻勢マップ
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ナノテクノロジーに関するＲ＆Ｄの特性（基礎研究の位置づけ）
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調査研究の実施項目
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「ナノテクノロジー科学・技術競争力マップ」の第４象限の意味は？
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「ナノテクノロジー科学・技術競争力マップ」の第４象限の意味は？
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・・・・精密機械工精密機械工精密機械工精密機械工
　　　　業業業業

・通信･電子･
　電気計測器
　工業

・電気機械器
　具

・鉄鋼･非鉄
　金属

・・・・医薬品以外医薬品以外医薬品以外医薬品以外
　　　　の化学工業の化学工業の化学工業の化学工業

・窯業・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
　品･ｺﾞﾑ製品

・医薬品

米国優位日本が接近同　等米国が接近日本優位

技術貿易収支からみた技術競争力の日米比較

・・・・精密機械工業精密機械工業精密機械工業精密機械工業

・鉄鋼、非鉄金属工業

・窯業・通信･電子･電気計測器
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・・・・化学工業（含医薬品）化学工業（含医薬品）化学工業（含医薬品）化学工業（含医薬品）・電気機械器具工業

米国優位同　等日本優位
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・窯業

米国優位同　等日本優位

生産額からみた技術競争力の日米比較

生産額の対GDP比からみた技術競争力の日米比較

R&D費用の日米比較

R&D費用の対GDP比の日米比較
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